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DISCIPLINA: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NA OPERAÇÃO DE DISPOSITIVOS 

ELETRÔNICOS  (PEL 112) 
 
 

EMENTA 

Estudar os efeitos da variação da temperatura sobre o funcionamento de dispositivos 
eletrônicos e os modelos físicos que os descrevem.  

 

OBJETIVOS  

Apresentar os efeitos da variação da temperatura sobre o funcionamento de dispositivos 
eletrônicos, desde as alterações provocadas na física de funcionamento dos dispositivos assim 
como o seu impacto na aplicação destes dispositivos em circuitos eletrônicos. Serão também 
abordados os aspectos necessários para a adequada realização de simulações numéricas 
bidimensionais e tridimensionais de componentes eletrônicos considerando a variação da 
temperatura. 

 

METODOLOGIA ADOTADA  

Abordagem expositiva em sala de aula. 

 



 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala de aula. Laboratório de microcomputadores com simulador numérico de dispositivos. 

 

PROGRAMA 

Introdução à Física dos Semicondutores e Efeito da Temperatura (I. II e III);  

Modelagem de Junções PN em função da Temperatura;    

Modelagem de Capacitores MOS em função da Temperatura;  

Modelagem de Transistores MOS em função da Temperatura.  

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Seminário final e listas de exercícios desenvolvidas ao longo do período. 
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